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IC–VCE特性（代表例）�

hFE– IC特性（代表例）�

IC–VBE温度特性（代表例）�
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VCE(sat)– IB特性（代表例）�
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fT– IE特性（代表例）�
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シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ 用途：ソレノイド、リレー、モータ駆動、一般用
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■絶対最大定格 ■電気的特性
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外形図　FM20(T0220F)
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■代表的スイッチング特性（エミッタ接地）
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